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(57) Abstract : The present invention relates to a control module for an ion implanter, comprising a power supply, said power sup-
ply including: an electrical generator (HT), the positive pole of which is connected to the ground; a first switch (SW1), the first pole
of which is connected to the negative pole of the generator (HT) and the second pole of which is connected to the output terminal (S)
of said power supply; and a second switch (SW2), the first pole of which is connected to the output terminal (S) and the second pole
of which is connected to the neutral terminal (N). In addition, said control module includes a circuit (AMP) for measuring the cur -
rent that flows between the second pole of the second switch (SW2) and the neutral terminal (N). The invention also relates to an ion
implanter provided with said control module.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un module de commande pour implanteur ionique comportant une alimentation, cette
alimentation comprenant : - un générateur électrique HT dont le pdle positif est raccordé a la masse, - un premier interrupteur SW1
dont le premier pdle est raccordé au pdle négatif du générateur HT et dont le second pdle est raccordé a la borne de sortie S de cette
alimentation, - un deuxiéme interrupteur SW2 dont le premier pdle est raccordé
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a la borne de sortie S et dont le second pdle est relié a une borne de neutralisation N. De plus, ce module de commande comprend
un circuit de mesure du courant AMP qui s'écoule entre le second pdle du second interrupteur SW2 et la borne de neutralisation
N. L'invention vise également un implanteur ionique muni de ce module de commande.



